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                        BM2262 
                  遥控编码电路 
概述 

BM2262 是与 BM2272 配对使用的遥控编码专用电路，它将地址管脚和数据管脚编到一

串码中去适合调制发射，通过改变其封装形式及应用模式，BM2262 可适用于 RF（射频）

及 IR（红外）两种调制发射方式，对应于这两种方式又各有 UHF（超高频段）零至六种数

据，共有七种应用方式。BM2262 最大可有 12 位的三态地址管脚，共提供 531441（312）个

地址编码，因此可极大地减少了码的冲突和非法对编码进行扫描以便匹配的可能性。本电路

可应用于汽车安全系统、车库控制、遥控风扇、家庭安全/自动控制系统、遥控玩具和工业

遥控等领域。 
功能特点 
· 采用 CMOS 工艺制造 
· 极低的功耗和极强的噪声抑制能力  
· 最大到 12 位三态地址管脚或 6 位数据管脚 
· 很宽的工作电压范围（VDD＝3V～15V） 
· 外接一只电阻的振荡器 
· 封装形式为 DIP18、SO18 和 SO20 
 
管脚排列图 
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管脚说明 

 管 脚 号     

18 引线封装 20 引线封装 
 
管脚名称

 
I/O

 
      说明 

 
 

1～6     

 
 
   1～6    

 
 
A0～A5 

 
 
I 

前六位地址管脚，BM2262 通过检测

这六条三态管脚来确定 0～5 位的编

码数据。每个管脚均可置为“0”、“1”
或“f”（悬空） 

 
 

7～8  
10～13   

 
 
   7～8 
  12～15 

 
 
A6/D5 ～

A11/D0 

 
 
 I 

6#～11#地址管脚或 5#～0#数据管脚。

BM2262 通过检测这六个管脚来确定

6～11 位的编码波形。当它们作为地

址管脚时，可分别置“0”、“1”或“f”，
当它们作为数据管脚时，只能置为“0”
或“1”。 

 
    14 

 
    16 

 
 TEN 

 
 I 

允许发射信号，低电平有效。应用于

非零数据发射时，此管脚接低电平。

 
    15 

 
    17 

 
 OSC1 

 
 O

 
    16 

 
    18 

  
 OSC2 

 
 I 

外接一个振荡电阻，以确定 BM2262
的基本振荡频率，注意选择合适的电

阻，使 BM2262 与 BM2272 的振荡频

率相匹配。 
 
 
    17 

 
 
    19 

 
 
 DOUT 

 
 
 O

数据输出管脚，编码后的数据由此管

脚输出。当 BM2262 不发射数据时，

DOUT 输出低电平。 
    18     20  VDD － 电源正端 
    9     9  GND － 电源负端 
    －   10～11   NC － 空脚 

 
产品规格分类 
 
  产品型号     封装形式     产品型号   封装形式 
BM2262 DIP 18，输出 BM2262 S SO  20，输出 
BM2262-S18 SO  18，输出 BM2262-IR-S SO  20，输出 
BM2262-IR DIP 18，输出   
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功能框图 

 
功能说明 
BM2262 将设置在 A0～A5 和 A6/D5～A11/D0 端口上的码地址和数据编成一个特殊的编码，

当 TEN 端为“低电平”时，在 DOUT 端输出该编码。该信号可通过射频或红外发射，所发

射的信号经射频或红外接收、解调、整形、还原成编码，然后由 BM2272 进行解码，并控

制相应的输出。以上过程完整的遥控编码和解码过程。 
● 码的构成 

◆ 位码 
位码是编码波形的基本单元，可分为地址码、数据码及同步码。根据相应端子的低、

高或悬空状态，地址可分别置为“0”、“1”、或“f”，数据位则只可分别置为“0”
或“1”。 

 
◆ 字码 

一组位码构成了字码。字码由 12 位 AD 位码再紧跟 1 位同步位码构成。12 位 AD
位码由相应的 A0～A5 和 A6/D5～A11/D0 端在发射时的状态确定。当 BM2262 使用在

数据形式时，地址码位会相应地减少。例如，在 3 位数据码位形式下，有 9 位地址

码位，它们的发送格式如下： 
9 位地址码位 3 位数据码位 同步位 

    BM2262 最多有 12 位地址码位（含 6 位地址/数据码位），下表显示了这些码位和

它们对应的管脚。 
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6/D5 A7/D4 A8/D3 A9/D2 A10/D1 A11/D0

        位码 A0～A5 和 A0/ D5～A11/D0 由 A0～A5和 A0/ D5～A11/D0 管脚的接法决定。例如，

当 A0 脚置为高电平（VDD）时，相应的位码合成出“1”码，当 A0 脚置为低电平

或悬空时，位码 A0 相应地合成出“0”或“f”码。 
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0 个数据位 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 同步位

1 个数据位 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 D0 同步位

2 个数据位 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 D1 D0 同步位

3 个数据位 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 D2 D1 D0 同步位

4 个数据位 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 D3 D2 D1 D0 同步位

5 个数据位 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 D4 D3 D2 D1 D0 同步位

6 个数据位 A0 A1 A2 A3 A4 A5 D5 D4 D3 D2 D1 D0 同步位

◆ 帧码 
一帧码含有 4 个连续字码。如图所示，当 BM2262 应用于零数据发射时，如果 TEN
端为低电平，则在 Dout 端输出一帧码，如果一帧码结束时，TEN 仍为低电平，则

DOUT 端连续送出另一帧码，必须注意帧码是在发送时合成的。 

 
● 工作原理 

◆ RF 调制发射方式（BM2262、BM2262-S18、BM2262 S） 
应用于 RF 调制时，S 端悬空、振荡电路外接 4.7MΩ的电阻，产生约 7.4kHz 频率（Tf

≈0.135ms）。为了 SD007 能准确地解码，BM2272 的振荡频率应为 BM2262 的四至

六倍。 
☆ UHF 频段零数据发射方式（应用图 1） 

在这种工作方式下，电路是否发送码由 TEN 端控制。当 TEN 端悬空时，电路

处于待机模式，TEN 键按下后（TEN＝0），振荡器起振，电路开始工作。下

图为其操作流程图。 
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☆ UHF 频段一至六数据发射方式（应用图 2） 

在这种工作方式下，TEN 接地，电路是否发送由电路是否通电控制。当数据

控制位悬空时，电路处于断电状态，接通后，电路上电复位，振荡器起振，电

路开始工作，上图为其操作流程图。 
◆ IR 调制发射方式（BM2262-IR、BM2262-IR-S） 

应用于 IR 调制时，S 端接 VDD，振荡电路外接 430KΩ～470KΩ 的电阻，为满足红

外发射载波的要求，应选择电阻的阻值，使振荡频率尽量接近于 16kHz，经 2 分频

产生约 38 kHz 的载波频率。 
☆ IR 零数据发射方式（应用图 3） 

这种方式同 UHF 频段零数据发射，TEN 键按下后，振荡器起振送出 76 kHz
的振荡频率，电路开始工作，发射的高电平成载波脉冲，低电平不变。按键一

次也是发射一帧码。操作流程图同 UHF 零数据发射，只是在发射字码时加上

载波。 
☆ IR 一至六数据发射方式（应用图 4） 

外围连接见应用图。电路的工作原理及操作流程均同 UHF 频段一至六数据，

只是在发射字码时加上载波。编码方式及构成同 IR 零数据发射方式。 
 

极限参数  （Ta=25℃） 
参数 符号 参数范围 单位 

电源电压 Vcc 0.3～15 V 
输入高电平 VIH VDD±0.3 V 
输入低电平 VIL ±0.3 V 
输入电压 VO -0.3～Vcc+0.3 V 
最大功耗 Pa 230 MW 
工作温度 Topr -20～+75 ℃ 
储存温度 Tstg -40～+125 ℃ 
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电参数   （除非特别说明，Ta=25℃，VDD=12V） 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 
电源电压 VDD Fosc=7.4kHz 4  15 V 
电源电压 ICC    25 mA 

VCC=5,VOH=3V 3.4   mA 
VCC=8,VOH=4V 8.3   mA 

 
DOUT 输出驱动电流 

 

IOH 
VCC=12,VOH=6V 14.6   mA 
VCC=5,VOH=3V 6.8   mA 
VCC=8,VOH=4V 14   mA 

 
DOUT 输出电流 

 

IOL 
VCC=12,VOH=6V 26   mA 

 
 
 
 
 
 
 
 
典型应用线路图 
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压焊点示意图 

 
          芯片衬底接 VDD，芯片尺寸（不含划片槽）：1510*1300μm2 
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压焊点坐标                                                  单位：μm 
序号 名称 X 坐标 Y 坐标 

1  A0 -599.2 -243.0 

2 A1 -606.7 -494.0 
3 A2 -452.7 -494.0 
4 A3 -261.7 -494.0 
5 A4 -70.7 -494.0 
6 A5 120.3 -494.0 
7 A6 316.3 -494.0 
8 A7 607.3 -524.1 
9 GND 599.3 -320.4 

10 A8 599.3 -132.4 
11 A9 599.3 58.6 
12 A10 599.3 249.6 
13 A11 606.3 494.1 
14 EN 425.8 494.1 
15 OSC1 234.8 494.1 
16 OSC2 -367.9 502.6 
17 DOUT -637.5 438.2 
18 VDD -624.2 137.5 
19 S -599.2 -15.0 
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